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Telefunken Transistor BU208 Datasheet

BU 207 - BU 208 - BU 209

Silizium-NPN-Leistungstransistoren
Anwendung: Horizontal-Ablenk-Endstufen in Farbfernsehempfangem

Besondere Merkmale:
@ Hohe Sperrspannung ® Hohe Spitzenleistung
@ Verlustleistung 12.5 W

Abmessungen in mm

@
[ Kollektor mit
=E_ Gehause verbunden
| Normgehiuse
' 3B 2 DIN 41872
JEDEC TO 3
Gewicht max. 20 g
AL | 108 - | et
N In4 - ) BE e 7 -
Zubehor

Isolierscheiben  Best Mr. 515300

Absolute Grenzdaten BU 207 BU208 BU209
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Uero 00 700 BOD W
Uhepg i 1300 1500 1700 W
Kaollektorsirom, Mittelwert leany 5 5 4 A
Kollektorspitzenstrom T a 7.5 A
Basisspitzenstrom Tam 4.0 A
Megativer Basisspitzensirom —lan 25 A

"' StoBspitzenspannung bei Bildréhren-Uberschifgen BU 207 max. 1430 V
BU 208 max. 1650V
BU 209 max_ 1800V

Y StoBspitzenstrom bei Bildrdhren-Ubersehldgen BU 207 max. 10 A
BU 208 max_ 10 A
BU 209 max. 9 A
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BU 207 - BU 208 - BU 209

Transistor BU208

Datasheet

Megativer Basisstram, Mittelwert
fay = 20 ms

Gesamiverlustieistung
Tease = 95°C

Sperrschichlemperatur
Lagerungstemperalurberaich

‘Warmewiderstand
Sperrschicht-Gehause
KenngriBen
run =25°C
Kollektor-Emittar-Durchbruchspannung
lg =1 mA BU 207
BU 208
BU 209

Emitter-Basis-Durchbruchspannung
g = 100 mA
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
lo=4540F=2A BU 207, BU 208
lp=3 A =134 BU 208
Basis-Emitter-Sattigungsspannung
le=45Afg=2A BU 207, BU 208
lp=3Ag=13A BU 209
Kollektor-Basis-Gleichstromverhalinis
Upeg =5V, Iz =454 BU20T, BU 208
Ueg =5W, 1 =3A BU 209

Transitfrequenz
Upg =5V, Iz = 100 mA, / = 5 MHz

Kollektor-Basis-Kapazitat
Ueg = 10W, f =1 MHz
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BU 207 - BU 208 - BU 209

Schaltzeiten
Speicherzeit
=45 A lg=18A Lg=10uH
BU 207, BU 208
lo=3MAlg=15ALg=10uH

BU 209
Abfallzeit
lo= 4.5 A Jg=18A Lg=10pH
BU 207, BU 208
lo=3A lg=1.5A, Lg=10pH
BU 209
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